

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 90222009 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：74	、訪客IP：100.26.196.139


  	姓名	
      	  周安泰(An-Tai Chou)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	物理學系
	論文名稱	
      	  自聚性矽鍺多層量子點光學特性研究
(Self-assembled Ge/Si multi quantum dots optical character research)
      	   
	相關論文		★ 應力緩衝自聚性砷化銦量子點之電場調制反射光譜	★ 垂直耦合自聚性砷化銦鎵量子點之光學特性研究
	★ 氮化銦鎵/氮化鎵多層量子井之光學特性研究	★ 自聚性砷化銦鎵量子點之光電特性
	★ 熱退火處理之量子點的能階變化及其理論計算	★ 碲硒化鋅磊晶層之光學特性研究
	★ 硒化鋅磊晶層之光學性質	★ 氮化銦鎵卅氮化鎵多層量子井發光二極體之電性研究
	★ 低溫成長氮化鎵的光電性質	★ III--氮族半導體的極化電場效應
	★ 應力緩衝層對砷化銦量子點侷限能階之影響	★ 砷化銦量子點在二維光子晶體中共振模態之光學特性研究
	★ 高銦含量氮化銦鎵薄膜之光學性質研究	★ 氮化銦奈米柱之光學性質研究
	★ 砷化銦鎵量子點在砷化鎵多面體結構之光學性質研究	★ 表面電漿子增強氮化銦鎵/氮化鎵多重量子井結構之自發性復合速率探討



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	我們利用多層量子點的特性來提高矽鍺發光特性，並利用改變間隔層厚度，提高載子侷限。再利用快速熱退火實驗改變量子點發光波段。最後製作矽鍺量子點發光二極體，並改變頓化層的條件，提高室溫發光效率。
	摘要(英)	We use self-assembled quantum dots to raise the optical efficiency of Ge/Si. And then we tune the wavelength of Ge/Si from 1.3um to 1.55 um with rapid thermal annealing. At last we have three different passivation processes of Ge/Si multi-layer quantum dots LED to improve our room optical efficiency.
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